Funkamateur-Tabelien

Halbleiter-Bauelemente aus der DDR-Produktion 1980

Typ Pt Ueso Ucso Ic hyie Bei Ugg und I fr F Icno Leitt Ry Verwendung An-
mW {Ucgrl mA mA fihig- K/mW schluB-
Wl v v [A] \ [A] MHz dB HA keit  [K/W} schema
Silizium-NF-Transistoren
SC 206 200 20 15 100 28/1120 6 2 300 — <0,1 mpn G5 NF-Vorstufen 3
sC 207 200 20 15 100 18/1120 6 2 300 <8 <01 wpn 05 ravscharm 3
SC 236 200 30 20 100 56/560 6 2 170 - <0,1 apn 05 NEF-Vor- 3
sC 237 200 50 45 100  56/560 6 2 170 <8 <0, npn 05 und 3
SC 238 200 30 20 100 S6/1120 6 2 170 <8 <01 apn 05 Treiberstufen 3
SC 239 200 30 20 100 112/1120 6 2 170 <4  <0f mpn 05 rauscharm 3
Silizium-HF-Transistoren
SF 121 600 20 0] 100 18/1120 2 50 >60 55 <1 apn 025 NF- u. HF-Verstirker 1
SF 122 600 33 (331 100 181120 2 S0 >60 55 <1 apn 025 mittelschneller 1
SF 123 600 66 {661 100  18/1120 2 50 >60 55 <1 opn 025 Schalter 1
SF 126 600 33 20 500 18/560 2 50 >60 45 <0,1 npn 025 . . 1
SF 127 600 66 30 500 18/560 2 0 >60 45 <01 npn 025 f;;‘e""“lsc"""::"“‘e‘ 1
SF 128 600 100 60 S00  18/560 2 50 >60 45 <0,1 apn 025 Schalwr""‘" 1
SF 129 600 120 80 500 18280 2 50 >60 — <006 opn 025 1
SF 131 30 20 12 50 18/560 1 10 >200 7 <0,1 npn 05 } NF- w. HF-Verstirker 2
SF 132 300 40 15 50 18/560 1 10 >200 6 <0,1 opn 05 schoeller Schalter 2
SF 136 300 20 12 200  18/560 1 10 >300 4.8 <0,1 npn 0,5 - 2
SF 137 300 40 20 200  18/560 1 10 >300 4,8 <0,1 npn 05 HF-Verstirker 2
SF 215 200 20 15 100 28/560 6 2 >100 8 <0,1 npn 05 . 3
SF 216 200 40 20 100 28/560 6 2 >100 8 <0,1 apn 05 } HF-Verstiirker 3
SF 225 200 40 25 25 >40 10 1 S00 <5 <05 npn 05 HF-ZF fir LMK 4
SF 235 200 40 25 25 >28 10 1 00 <4 <05 npn 05 HF- u. UKW-Vorstufe 3
SF 240 160 40 30 25 30/150 10 4 430 3 <0,5 npn 0,6 FS-ZF-Verstiirker ger. 4
SF 245 200 40 25 25 >38 10 7 780 3 <05 apn 05 FS-ZF-Verstirker 4
unger.
SF 357 6] 160 160 00 <25 10 30 <60 — <005 mpn  [10] ) 7
SF 358 6] 256 250 100 >25 10 30 >60 - <005 wopn  [10] Video-Endstufen 7
SF 359 i6} 300 300 100 >25 10 30 >60 - <005 npn  [10] NF-Endstufen 7
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Typ Py Uso Uco Ie hye Bei Ugg und I¢ fr F Icno Leit- Ry Verwendung An-
mW [Ueer] mA mA fihig- K/mW schiuB-
W Vv v (A] v [A] MHz dB HA keit  [K/W] schema
Silizium-Schalttransistoren
SS 106 300 25 15 200  18/560 1 10 >200 <005 npn 05 2
SS 108 300 40 15 200  18/560 1 10 >200 <005 npn 05 fir Logikschaltungen 2
ss 109 300 20 15 200 18280 07 100  >200 — <005 npn 05 2
SS 200 150 70 70 30 >32 3 10 - - <0,1 npn 05 3
ss  201 150 100 100 30 >32 3 10 - - <0,1 npn 05 } %“;"“““"fg:’;’ml‘ 3
ss 2 150 120 120 30 >32 3 10 - - <0, mpn 0S5 crnanze 3
SS 216 200 20 15 100 18/280 05 30 35— <0,1 npn 05 3
SS  218 200 20 15 100 18/280 0,5 30 350 - <0,1 npn 0,5 digitale Anwendungen 3
ss  219 200 20 15 100 18/280 05 30 L - <0,1 npn 0S5 3
SSY 20 700 60 40 600 871 1,3 500 150 — <02 npn 022 Schalttransistor 2
Silizium-1eistungstransistoren
SD 168 (125 Ucew 300 (3] >10 s 05 - - - mpn (2] Regelnetzteile 10
SU 161 {10} 1500 350 [25] >2 5 @275 - - npn  (2.9] Horizontalablenkung 10
SU 165 {107 900 350 {25 >5 ] 05 - - . npn [2.5] Transverter 10
Germanium-HF-Transistoren
GF 145 60 20 15 10 10 12 1,5 60 9 8 pap 075 HE-Stufen bis 860MHz 6
GF 147 60 20 15 10 10 10 2 650 6 8 pnp 075 HF-Stufen bis 900MHz 6
Germanium-1 cistungstransistoren
GD 160 53 20 ng [ 18/90 2 1,51 025 - <50 pnp (7,5 3
GD 170 531 33 Boy 3] 18/9% 2 sy 025 — <50 pnp (7,5 NE-Verstiirker 8
GD 175 531 50 48] 31 18/90 2 1,5 025 - <50 pup (7,51 Steuer- u. Regeltechnik 8
GD 180 531 66 0] 13 1890 2 1,51 025 — <50 pap 7.9 8
GD 240 [o] 30 251 I3 18140 2 21 025 — <100  pnp (4] 9
GD 241 {10y 40 351 3 18/140 2 2] 025 - <100 pnp (4] g . 9
GD 242 0] so ) 18/140 2 21 025 - <100 pap (4] } :;Lﬁmg‘;dmm“ 9
GD 243 {10] 65 60 (3] 18/% 2 21 025 - <100 pnp 4] - 9
GD 24 noy 75 701 31 18/90 2 21 025 - <100  pop (4] 9
Altere Transisioren aus der RFT-Produktion
GC 100 50 15 - 15 18224 6 2 >1 <25  <IS pnp 1 5
GC 101 50 15 - 15 18224 6 2 >1 <10 <15 pnp 1 } NF-Vorstufen 5
GC 112 50 80 80 150 10/80 6 2 03 - <10 pnp 0,38 hohe Sperrspannung 5
GC 115 150 20 20 15 12 6 2 0,5 20 15 pnp 043 NF-Vor und 5
GC 116 150 20 20 150 287224 6 2 0,5 20 18 pnp 038 T iwst‘“l‘; s
GC 17 150 25 20 150 45/224 6 2 1,2 10 18 pnp 0,38 e en 5
GC 18 150 25 20 150  45/24 6 2 1,2 s 18 pnp 038 rauscharm 5
GC 121 15 25 20 250 28/224 0,5 100 0012 — 18 pnp 038 5
GC 12 150 35 33 250  18/140 05 100 0012 -— 18 pnp 038 } NF-Endstufen 5
GC 123 15 70 66 250 18140 0,5 100 0012 - 18 pnp 038 hobe Sperrspannung =~ 5
GC 30 180 32 32 1 18/24 1 50 001 — 20 pnp 004 NF-Endstufen 5
GD 100 {11 20 (18] (1,31 >10 6 100 01 - <30 pap  (15] 9
GD 110 T 20 Hsl {131 >20 6 00 02 — <30 pup  [15) - 9
GD 120 {1 33 0] (131 >20 6 0w 02 - <30 pnp (5] NF-Verstiirker u. 9
GD 125 i 66 48] (1,31 >20 6 100 02 - <30 pnp (18] Schalteranwendung 9
GD 130 {1 66 607 (1,31 >20 6 00 02 - <30 pnp  [15] 9
GF 100 50 15 10 15 >20 6 2 3 15 <10 pnp 1 5
GF 105 50 15 10 15 >20 6 2 7 15 <10 pp 1 } AM-HEF-Stufen 5
GF 120 50 25 sy 10 >20 6 1 10 - <15 pnp 06 HF-Stufen LW/MW 1
GF 121 50 25 {151 10 >20 6 1 25 - <15 pnp 06 HF-Stfen LMK 11
GF 122 S0 25 (1sy 10 > 40 6 1 30 - <175 pap 06 HF-Stufen LMK i
GF 126 50 25 Qo] 10 > 40 6 1 10 - <15 pop 06 AM-ZF-Verstirker 11
GF 128 50 25 200 10 > 40 6 1 00 - <75 pop 06 FS-ZF-Verstirker 11
GF 130 50 25 {20} 10 > 40 6 1 10 - <75 pnp 0,6 FM-ZF-Verstirker 11
GF 131 50 25 00 10 >40 6 1 00 - <75 pnp 06 UKW-Mischstufen 1
GF 132 50 25 {200 10 >40 6 1 00 -~ <75 pnp 06 UKW-Vorstufen 1
GF 139 50 25 200 10 > 40 6 1 10 - <15 pop 06 AM- u. FM-Stufen 1
GF 146 60 20 15 10 >10 12 1,5  >250 75 <8 pnp 075 HF-Stufen bis 2600MHz 6
GF 180 50 25 20] 10 >40 6 1 10 - <715 pnp 06 FM-ZF -Verstirker 11
GF 181 50 25 200 10 40 6 1 100 - <15 pap 06 UKW-Mischstufen i1
GS 109 80 20 {151 S0 28/140 0,5 0 - 25 <15 pnp 05 s
GS 1M1 80 20 [15] 200  28/140 05 200 - - <15 pap 05 Schalttransistor 5
GS 1II2 80 20 (5] 200 28/140 05 200 — - <15 pnp 05 s
GS 121 15 30 200 100  28/140 05 100 - 25 <15 pnp 0,38 . s
Gs 12 150 30 200 100 >29 05 00 - 25 <15 pnp  0.38 } Schalttransistor 5
SF 621 600 20 (200 500  18/1120 2 0 6 - <1 npn 0,06 NF- u. HF-Verstirker 1
SF o2 600 33 331 S00  18/1120 2 0 60 - <0,1 npn 0,06 1
SF 023 600 66 [66] 500  18/1120 2 SO 60 - <0,1 npn 0,06 mittelschnelle 1
SF 04 600 100  {100] 500  18/1120 2 50 60 - <0,1 npn 0,06 Schaltstufen 1
SF 025 600 120 {1200 500  18/1120 2 50 60 - <0,1 npn 0,06 1
SF 150 680 160 [160] 50 28/140 10 5 80 - <0,1 npn 0,06 Video-Endstufen i
SS 120 700 60 40 500 >10 1 500 -~ - - npn 0,06 . 1
ss 125 600 30 25 500  18/88 1 00 30 - <002 npn 006 } mﬂe 1
SS 126 600 60 50 500 18/88 1 400 30 - <002 npn 0,06 en 1

Es bereitet vor allem jingeren Lesern mitunter Schwierig-
keiten, Datenmaterial und AnschiuBbelegungen fiir Halb-
leiterbauelemente zu erhalten. Deshalb werden wir von
dieser Ausgabe an solche Informationen als zusitzlichen
Kundendienst fiir unsere Leser verdffentlichen.
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